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Beschreibung  

Die IGA2000-VT Photodiode deckt einen breiten spektralen 
Empfindlichkeitsbereich von 0,4 µm bis 1,7 µm ab. Während eine Standard-
InGaAs-PIN-Photodiode typischerweise einen spektralen Empfindlichkeitsbereich 
von 0,8 µm bis 1,7 µm aufweist, bietet der IGA2000-VT eine erweiterte 
Empfindlichkeit bis hinunter zu 0,4 µm im kurzwelligen Bereich. 

 

Merkmale        Anwendungen 
• Breiter spektraler Empfindlichkeitsbereich   • Optische Messtechnik und Instrumentierung 

• Geringes Rauschen und niedriger Dunkelstrom   • NIR-Sensorik  • Leistungsmessgeräte 

• Große aktive Fläche verfügbar    • Laserleistungsmessung 

 

Spectral response, Pin = -3dBm, Vr = 5V 

 
Spectral Response versus Vr, Ta = 22 ± 3°C, λ = 940nm, Pin = -3dBm 
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Spectral Response versus Optical Power Ta = 22 ± 3°C, λ = 940nm 

 

   

 
 

Bandwidth versus Vr  Ta = 22 ± 3°C, λ = 940nm, Pin = -3dBm, RL = 50, Cut-off: -3dB 
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Capacitance versus Reverse Voltage, Ta 22 ± 3°C, f = 1 MHz 

  
 

 

Dark Current versus Temperature, Ta = 22 ± 3°C, Vr = 5V 
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Electro-optical Parameters and absolute Maximum Ratings  Ta = +25°C 
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Package  TO5   3-PIN 

   

      
All dimensions in “mm” 

 

 

Die Angaben in diesem Datenblatt gelten als korrekt und zuverlässig. Für mögliche Ungenauigkeiten oder Auslassungen 

wird jedoch keine Verantwortung übernommen. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert 

werden. 


